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Przedmiotem wynalazku jest uklad elektronicz-
ny zamka ze zwloka czasowsa, stosowany do zabez-
pieczania drzwi wejsciowych pomieszczen, takich
jak mieszkania, sklepy i magazymy, zwlaszcza w
obiektach wolnostojgcych.

W znanym z polskiego opisu- patentowego nr
64470 ukladzie elektronicznym zastosowano ele-
menty ferrytotranzystorowe. '

W innym rozwigzaniu ukladu elektronicznego,
przedstawionym w polskim opisie patentowym nr
86 049, wykorzystano zasade dzialania ukladu po-
rownywujgcego.

Jeszcze inmy uklad elektroniczny, znany z pol-
skiego opisu patentowego nr 83254, skomstruowa-
no z zastosowaniem licznika impulséw.

Znane uklady elektroniczne systemoéw zabezpie-
czajgcych sg technicznie skomplikowane i odzna-
czaja sie niskim stopniem niezawodno$ci dziatania.

Uklad wedlug wynalazku steruje wispéldziata-
niem zamka bebenkowego z sygnalizatorem wia-
maniowym, przy czym wspoidziatanie to jest rea-
lizowane wedlug funkcji logicznej. Zamek beben-
kowy, poprzez fotokomoérke, zainstalowang we
wkladce bebenkowej, jest polgczony z ukiadem
elektronicznym zwlocznym, ktéry skilada sie z
kombinacji polaczen nastepujacych elementéw lo-
gicznych: tranzystora wyprowadzajacego, przerzut-
nika statycznego RS, tranzystora podredniczacego,
ukladu czasowego RC, ukladu Darlingtona, dziel-
nika napiecia oraz bramki jednowejSciowej, ktora
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jest polaczona z jednym z dwoéch, polgczonych sze-

regowo tranzystoréw wyjSciowych, sterujgcych
sygnalizatorem wlamaniowym.
Réwnoczednie wyjScie bramki jednowejsciowej

jest posrednio polgczone, poprzez generator poje-
dynczego impulsu, z drugim wejSciem przerzut-
nika statycznego RS, w ukladzie petli sprzezemia
zwrotnego. Drugie wyj$cie przerzutnika statyczne-
go RS jest polaczone z bramksg dwuwejsciows, do
ktorej jest takze przylgeczony wylgcznik drzwiowy.
Bramka dwuwejsciowa steruje drugim tranzysto-
rem wyjsciowym.

JRozwigzanie wedlug wymalazku cechuje sie pro-
stota zastosowanych §rodkéw technicznych, nie-
zawodnos$cig dzialania oraz niskim kosztem reali-
zacji.

Wpynalazek zostanie blizej objasniony na przykta-
dzie wykonania przedstawionym na rysunku, ktéry
jest schematem ideowym ukladu -elektronicznego
zamka.

Zamek bebenkowy ma fotokomoérke, zainstalowa-
ng we wkladce bebenkowej, prostopadle do jego
osi, skladajgcg sie z fotodiody FD i fototranzysto-
ra FT, ktory posrednio, poprzez tranzystor wypro-
wadzajgcy T1, jest polgczony z wejSciem R prze-
rzutnika statycznego Rs. Wyjscia Q i Q przerzut-
nika statycznego RS sa tak posrednio polgczone z
ukladem dwodch, potgczonych szeregowo, tranzy-
storéw wyjSciowych T4 i T5, sterujacych sygnali-
zatorem wlamaniowym, ze pomiedzy wyjscie Q a



129 494

3

baze pierwszego tranzystora wyjSciowego T4 jest
wlgczony - tranzystor - posredniczacy T2, ukiad cza-
sowy RI1Cl1, dwa -tranzystory polaczone w uktad
Darlingtona T3, dzidlnik napiecia R2, R3, R4 i
bramka jednowej$ciowa EO2, ktérej wyjscie jest
réwnoczeénie posredrio polaczone, poprzez genera-
tor pojedynczego impulsu GPJ, z wejSciem S prze-
rzutnika statycznego RS, oraz jednoczed$nie pomie-
dzy wejScie Q a baze drugiego tranzystora wyj-
$ciowego T5 jest wilaczona bramka dwuwejSciowa
EO1. Drugie wejscie tej bramki jest polgczone

wylgcznikiem drzwiowym Wil., Wispdddzialanie zam-
ka bebenkowego z sygnalizatorem wlamaniowym
jest realizowane wedlug funkcji logicznej NAND.
Po zalaczeniu napiecia zasilania Uc, przerzutnik
statyczny RS zostaje wyzerowany za pomoca gene-
ratora pojedynczego impulsu GPJ. Na wyjsciu
bramki dwuwejéciowej EO1 oraz bramki jedno-
wejéciowej EO2 pojawia sie sygnal logiczny ,17,
wywolujgcy stan nasycenia w tranzystorach wyj-
$ciowych T4 i T5. Wiprowadzajge klucz do wkladki
" bebenkowej odcina sie tranzystqr wyprowadzajgcy
T1, co powoduje pojawienie si¢ sygnatu logiczne-
go ,,1” na wyjéciu Q przerzutnika statycznego RS,
a to z kolei powoduje podanie napiecia zasilania
Ucq do ukladu czasowego RIC1, ktéry zaczyna od-
mierzaé zwloke czasowsg niezbedng dla spokojnego
otwierania drzwi. Je§li w trakcie odmierzania zwlo-
ki czasowej nastagpi otwarcie drzwi i wylaczenie
napiecia zasilania Ucy) to uklad elektroniczny zam-
ka powraca do stanu poczatkowego. Zadzialanie
sygnalizatora wlamaniowego nastapi w przypadku
otwarcia drzwi (wylgczenie wylacznika drzwiowe-
go WI1) bez wylgczania napiecia zasilania Uci lub
w przypadku przekroczenia zwloki czasowej wy-
znaczanej przez uklad czasowy R1Cl. W pierw-
szym przypadku na wyj$ciu bramki dwuwejscio-
wej EO1 pojawi sie sygnat logiczny ,,0”, powodu-
jgcy zatkanie tranzystora wyjsciowego T5, nato-
miast w drugim przypadku na wyjsciu bramki
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jednowejsciowej EO2 pojawi sie sygnal logiczny
,,0”, po uprzednim wzmocnieniu w ukladzie Dar-
lingtona: T3, powodujacy zatkanie tranzystora wyj-
Sciowego T4. ROé6wnocze$nie sygnal logiczny ,,0” na
wyjsciu bramki jednowejsciowej EO2 powoduije,
za pomocy generatora pojedynczago impulsu GPJ,
wyzerowanie przerzutmika statycznego RS i przy-
gotowanie ukladu elektronicznego zamka do kolej-
nego cyklu pracy.

Zastrzezenie patentowe

Uklad elektroniczny zamka ze zwlokg czasows,
w ktéorym wspéidziatanie zamka bebenkowego i
sygnalizatora wilamaniowego jest realizowane we-
dilug funkcji logicznej, znamienny tym, zc zamek
bebenkowy ma fotokomoérke, zainstalowang we
wkiladce bebenkowej, skiladajgcy sie z fotodiody
(FD) i fototranzystora (FT), kto6ry posrednio, po-
przez tranzystor wyprowadzajacy (T1), jest pola-
czony z wejéciem (R) przerzutnika statycznego RS,
natomiast wyjécia (@ 1 Q) przerzutnika statyczne-
go RS s3 tak posrednio polaczone z uktadem dwoch,
polaczonych szeregowo, tranzystoréw wyjsciowych
(T4 i T5), sterujgcych sygnalizatorem wlamanio-
wym, ze pomiedzy wyjscie (Q) a baze pierwszego
tranzystora wyjsciowego (T4) jest wigczony tranzy-
stor posredniczacy (T2), uklad czasowy (R1C1), dwa
tranzystory polgczone w ukiad Darlingtona (T3),
dzielnik napiecia (R2, R3, R4) i bramka jednowej-
$ciowa (EO2), ktérej wyjscie jest réwnoczesnie po-
$rednio polgczone, poprzez generator pojedynczego
impulsu (GPJ), z wejsciem (S) przerzutnika sta-
tycznego RS, oraz jednoczednie pomiedzy wyjscie
(Q) a baze drugiego tranzystora wyjsciowego (T5)
jest wlaczona bramka dwuwejéciowa (EO1), ktorej
drugie wejécie . jest polaczone z wylacznikiem
drzwiowym (W1). ‘
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